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Telefunken Transistor BU903

Datasheet

BU 903

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzieile

Besondera Merkmale:
@ |n Dreifachdiffusicns-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Yerlustleistung 125 W
@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm
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Zubahor

Isolierscheibe Best. Mr. 191131
Montageelip  Best. Nr. 191940

Kolleklor mit

E
Maontagefliche verbunden

Gehause

15 A4 3 DIMN 41869
(TOF 3)

Gewicht max. 559

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sparrspannung Uces 1300 W
Ueen 550 W
Kollektorstrom e & A
Kolleklorspitzenstrom [ B A
Basisstrom [ 2 A
Basisspitzenstrom Hgw q A
—Imig 4 A

Gesamiverlustieistung
Tease = 25°C Piat 125 W
Sperrschichtiemperatur T 150 “C
Lagerungstemperaturbaraich Tag -85...+150 C
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Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehduse Rinic 1.0 KW
Kenngrofien

Tease = 256 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Upe = 1350V legs i mA
Ty=1257C, Ugg = 1350 ¥ Iees 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Je = 100 MA, Le = 125 mH Uesycen " 550 v
Ic = 0.5 mA, Rge = 100 Q Urpsicen 1300 ¥
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
|I|: =1 mA U[H-"ILH-(J <] W
Kollektor-Sdttigungsspannung
lo=6Alg=2A Ucgsa:™ 18 "
Basis-Sattigungsspannung
lo=6GAg=2A UpEsat " 2.0 v
Kollektor-Basiz-Gleichstromverhalinis
Upp =2V, =324 hee &
Uge =5V, =154 hre 8
U:E—S'ﬁ".rc—'|um J‘J|E B
Upp =3V jz= 4 A hee 55
Transitfreéquenz
Uge = 10V, Iz = 500 m#,
f=1MHz fr 10 MHz
Schaltzeiten
leand ™= 3.2 A, lgeng = 0.7 A, Togee = 25 °C, siehe Melschaltung
Abfallzeit ] 05 [T
e
‘1;
P —a

Fig. 1 Impulsdiagramm

I
u —T" =001, 1, = 0.3 ms
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